VAL ! Y/ [

Tfy-3.323 Fysiikka II (S) 1. vilikoe 26. 2. 1991

>{ Elektroni saapuu kuvan mukaisesti nopeudella 120 mm
Vo=2- 10" ms1 yhden suuntaisten varattujen
levyjen vilissi olevaan homogeeniseen Yo
sihkokenttddn, jonka voimakkuus on 20 kV m-! I e S _TZ—O mm | *
Ja suunta ylospdin. Kuinka kauas varjostimen L
keskikohdasta C elektroni osuu? - S—-
40 mm

2. Varaus Q on jakautunut R-siteiseen palloon siten, ettd varaustiheys on suoraan verrannollinen
etdisyyteen pallon keskipisteest. Laske Gaussin lauseen avulla sihkokentin voimakkuus pallon
sisd- ja ulkopuolella.

){ Varaukset + 1,6 - 10-19 Cja-1,6- 10°19 C ovat 2,1 - 10! metrin pddssd toisistaan. a) Laske
sihkddipolin momentti p (suuruus ja suunta). b) Laske kentinvoimakkuuden suuruus dipolin
jatkeella 3,0 - 10°7 metrin pédssi dipolista. c) Piin suhteellinen permittiivisyys on g =118
Laske piin sihkoinen suskeptiivisuus Xe-

4. Osoita, etti kuvan mukaisen sylinterikondensaattorin
kapasitanssi on
N 2ne g4l
e
In-%
n

C

5. Indiumantimonidikiteesti valmistetun levyn mitat ovat: leveys 15 mm, pituus 20 mm ja paksuus
1,3 mm. Levy on kohtisuorassa homogeenisessa magneettikentiissii, jonka vuontiheys on 1,75
T. Pituussuunnassa kulkeva virta on 10 A. Kuinka suuri on Hallin ilmidstii Johtuva levyn
reunojen vilinen jinnite, jos kiteen elektronikonsentraatio on 5,2 - 1019 ¢m-32
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